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Тверді розчини Bi1-xSbx відомі як кращі низькотемпературні 

термоелектричні матеріали для температур < 200 К. Зріст концентрації 

сурми приводить до зміни енергетичного спектру твердих розчинів 

Bi1-xSbx: при х  0.03 реалізується безщілинний стан (БЩС), а при х  

0.06 – 0.07 перехід напівметал-напівпровідник [1]. Авторами [2,3] у 

твердих розчинах Bi1-xSbx, котрі після синтезу та повільного охоло-

дження піддавалися відпалу при 520 К протягом 100 і 1200 годин, при 

х ~ 0.025 – 0.03 були виявлені аномальні ділянки на залежностях ме-

ханічних властивостей, які пов’язувалися з реалізацією БЩС. 

Мета роботи – дослідження впливу термообробки твердих роз-

чинів Bi1-xSbx, а саме гартування на повітрі перед відпалом, на концен-

траційну залежність мікротвердості Н (х). Об’єкти дослідження – полі-

кристалічні злитки Bi1-xSbx (х = 0 - 0.07), що були виготовлені сплав-

ленням Bi і Sb у вакуумованих кварцових ампулах та піддавалися гар-

туванню на повітрі і подальшому відпалу протягом 720 годин за тем-

ператури 520 К.  

Вимірювання Н проведено на мікротвердомірі ПМТ-3 при на-

вантаженні 0,49 N за кімнатної температури. Отримана залежність 

Н (х) має немонотонний характер: при загальному рості величини Н зі 

збільшенням концентрації сурми, у інтервалі концентрацій х ~ 0.015 –

 0.03 на графіку Н (х) спостерігається плато. Досліджувані зразки, що 

піддавалися гартуванню на повітрі перед відпалом, мають менші вели-

чини мікротвердості порівняно з твердими розчинами Bi1-xSbx, що по-

вільно охолоджувались до температури відпалу [2,3]. Використана 

термообробка призвела до розширення аномальної ділянки на залеж-

ності Н (х) у бік менших концентрацій сурми. 
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